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Abstract (en)

[origin: WO8102812A1] In an overvoltage shunting device enclosed in an electrically conductive, earthed housing (1), and comprising shunting
elements (2) in the shape of stacked discs in at least one column and a protection and control body in order to obtain a linear distribution of the
potential along the active part (3), it is possible to obtain with the aid of simple means, also in overvoltage shunting devices produced in small series,
a good distribution of the electrical field. For this purpose, the protection and control body is composed of two electrically conductive layers (6)
surrounding approximatively concentrically the active part (3) of the device, each one being electrically insulated from the others and wrapped in a
body (5) of an insulating material. These layers are disposed parallel to the axis of the column of the active part (3) and shifted from one another at
their opposite ends on the high voltage conductive side of the active part (3), so as to form a stair way on their internal side facing the active part (3).
In such an overvoltage shunting device the linearisation of the voltage drop along the active part (3) is simply obtained and thus the device is not
only characterized by its low production cost but also by its extreme compactness. To this must be added the possibility of partially resorting, for the
production of such a device, to the technologies used for producing capacitor crossings.

Abstract (de)

Bei einem in ein elektrisch leitfahiges und geerdetes Geh&use (1) eingeschlossenen Ueberspannungsableiter mit scheibenférmigen, zu
mindestens einer Saule Ubereinandergestapelten Ableiterelementen (2) und mit Abschirm- und Steuerungskérpern zur Erzeugung einer linearen
Potentialverteilung langs des Aktivteils (3) soll mit einfachen Mitteln auch bei in kleiner Serie gebauten Ueberspannungsableitern eine gute
Verteilung des elektrischen Feldes erzielt werden. Dies wird dadurch erreicht, dass als Abschirmund Steuerungskdrper den Ableiteraktivteil (3)
ann&hernd konzentrisch umgebende, voneinander elektrisch isolierte und in einen Isolierstoffkérper (5) gewickelte elektrisch leitende Belage (6)
vorgesehen sind. Diese Belage (6) sind parallel zur Sdulenachse des Aktivteils (3) angeordnet und sind auf ihren von der hochspannungsfiihrenden
Seite des Aktivteils (3) abgewandten Enden derart gegeneinander versetzt angeordnet, dass die Belage (6) auf ihren inneren, dem Aktivteil (3)
zugewandten Seiten eine Treppe bilden. Bei einem derartigen Ueberspannungsableiter Iasst sich mit geringem Aufwand die Linearisierung des
Spannungsabfalls l1angs des Aktivteils (3) erreichen, so dass der Ueberspannungsableiter nicht nur kostenglinstig hergestellt werden kann, sondern
sich darUiber hinaus durch einen &usserst geringen Platzbedarf auszeichnet. Hierbei ist es ferner von Vorteil, dass bei der Herstellung solcher
Ueberspannungsableiter teilweise auf Technologien zurtickgegriffen werden kann, die beim Bau von Kondensator-Durchfiihrungen eingesetzt
werden.
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